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Examen  de remplacement 

Exercice 1: (2 points) Choisir la bonne réponse: 

Soit le circuit suivant avec 𝐸 = 4𝑣, 𝑅1 = 1Ω  𝑅2 = 𝑅3 = 2 Ω 

 

a) La tension en volt  𝑉1 aux bornes de 𝑅1  est égale à : 

−6     −5      −4     −3     −2    −1     −0.5    0.5     1     2      3     4      5     6 

b) La tension en volt  𝑉3 aux bornes de 𝑅3  est égale à : 

−6     −5     −4     −3      −2     −1     −0.5     0.5     1     2     3     4      5     6 

c) Le courant en Ampère 𝐼2 aux bornes de𝑅2  est égale à : 

−6     −5     −4     −3     −2     −1     −0.5     0.5     1     2     3     4      5      6 

d) Si le générateur de Thévenin vue par 𝑅2 est (𝑉𝑡ℎ , 𝑅𝑡ℎ), La résistance 𝑅𝑡ℎ  en Ohm est égale à : 

 1/5       1/4     1/3      1/2     2/3     1    3/2    2  3  4  5 

Exercice 2: (12 points)  

Soit le circuit ci-contre avec :𝑉𝑒 = 2 sin(2𝜋𝑡),   

 𝐼 = 800 𝑚𝐴, 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 𝑅4 = 1Ω 

𝐷1 : Idéal et 𝐷2 : parfaite (2ième approximation) de 

seuil 𝑉𝑑 = 0.6𝑉 

Sur une période, déterminer les phases de 

conduction et de blocage de 𝐷1 et 𝐷2 ensuite 

calculer et tracer la tension 𝑉𝑠aux bornes de 𝑅1  

Exercice 3: (6 points) 

 

E 

Les diodes du circuit ci-contre sont identiques et  

considérées selon le modèle linéarisé (3ième 

approximation) de seuil 𝑉𝑑 = 0.7𝑉 et 𝑟𝑑 = 1Ω: 

-Déterminer les courants 𝑖1 , 𝑖2 et 𝑖3 traversant 

respectivement les diodes  𝐷1 , 𝐷2 et 𝐷3. 

-Calculer les puissances dissipées par les 3 diodes. 

𝐸 = 10𝑉 ;  𝑅1 = 100Ω ; 𝑅2 = 20Ω  

 


